Posudek habilitaéni prace: Ing. J. Bartik, PhD ,Riist krystali a transportni déje
v amorfnich chalkogenidovych materidlech®

Habilitaéni prace kolegy Bartdka shrnuje velmi kvalifikovanou, peclivou a podrobnou studii
krystalizace zaloZenou na pozoruhodném mnoZstvi experimentalnich metodik umoziujicich
hlubsi porozuméni mechanismu riistu krystali i v souvislosti s viskozitou a samodifuzi, a to jak u
objemovych skel, tak i u tenkych amorfnich vrstev fady chalkogenidovych materiali.

Prace se sklada prakticky ze tfi ¢asti: (i) Teoreticka ¢ast, kde jsou struéné a prehledné uvedeny
zéakladnf teoretické aspekty relevantni k procesu transportnich jevi a ristu krystald. (ii)
Publikaéni €ast, kde jsou shrnuty zakladni vysledky 17 velmi kvalitnich publikaci

v renomovanych ¢asopise vénovanych korektnimu a skutec¢né kvalifikovanému studiu ristu
krystalii, viskozity i samodifuze ve &tyfech typech materiall. Zde jsou také denzifikovany nékteré
reprezentativni vysledky habilitaéni prace. Ve tfeti ¢asti ma Ctenar k dispozici na stranach 65 —
221 kopie relevantnich piivodnich praci.

Uspofadéni prace je ptehledné a mohu jen konstatovat, Ze prace je ilustraci neuvéfitelné€ peclivé a
rozsahlé experimentalni prace a tviiréiho inspirativniho pfistupu k interpretaci vysledkii. K praci
mam nékolik drobnych dotazii spise ze zvédavosti.

(i) Zda se mi, Ze na str.17 vztah (5) neni zrovna ideélni pro krystaly rostouci z matrice jiného
slozeni, t.j. pripad ristu z nevlastni taveniny.

(ii) V souvislosti napi. s Publikaci 2 mam dotaz k problematice kinetiky ristu krystali tenkych
vrstev. Lze oCekavat rozdily v kinetice rastu krystali vrstev ,,panenskych® a temperovanych?
V nékterych pfipadech dochazi temperaci k pomérné velkym strukturnim zménam. Pozorovali
jste néjaké zmeny krystalizace?

(iii) Neuvazovali jste nad mozZnosti modifikovat krystalizaci Se-Te skel malymi pfidavky As,
ktery diky crosslinking zabranuje spojovani fetézci, a tak miize modifikovat/potlaovat
krystalizaci?

(iv) Muze byt vliv substratu na rychlost krystalizace, spojen napf. i s tim, Ze na rozhrani vrstva
substrat, zejména pokud systém neni relaxovany, je realny vznik stresu &i lokalni tvorba defekta
at’ jiz disledkem rychlé kondenzace par na relativné chladném substratu nebo vnitiniho pnuti pfi
kondenzaci a riistu vrstvy, které vlivem koheze film vs, substrat miiZe byt vétsi neZ stres na
povrchu vrstvy?

(v) Vyuziti roztékani pro studium povrchové mobility na mfiZce nebo na ,,nano holes* mé
nadchlo, je to velice vtipné a nepochybné velmi uzite¢né. Tady, ze zvédavosti mam dotaz, zda
odezva z méfeni roztékavosti pomoci AFM na mfiZce a svétlem na mfiZce pfi 50°C byla podobna
¢i srovnatelna?

(vi) V plejadé vskutku dilezitych vysledki za jeden z velmi dileZitych povazuji vysledek na
obr.17 tj. dikaz, Ze korelace & vs. m patrné neplati pro nekrystalické chalkogenidy. S fragilitou je
asi tfeba nakladat vskutku opatrné.



Zaver.

Habilitagni price kolegy Bartaka predstavuje vysledky dlouhodobé a velmi kvalitni prace a
zjevny pokrok v oblasti studia krystalizace nekrystalickych chalkogenidii. Vysledky jsou
publikovany v nejprestiznéjsich Casopisech zabyvajicich se problematikou krystalizace. Préace se
mi velmi libi, kolega Bartak podle mé spliiuje souc¢asna fakultni kritéria na habilitanta i na
habilitadni praci, a proto rad doporucuji pfijeti predkladané prace k bez pochyb uspé3nému
habilitacnimu fizeni.
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